MODELO DE PLANILHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS (PET) DE MODULOS

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

:' PLANILHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS | APROVAGAO: xx/xx/xx ORIGEM: INMETRO
INMETRO MODULOS N.2 REVISAO: xx ULTIMA REVISAO: xx/xx/xx
1 | FABRICANTE 2 | FORNECEDOR
Razdo Social: EPLAST NORDESTE S.A Razdo Social: EPLAST NORDESTE S.A
CNPJ/CPF: 15.395.884/0002-89 CNPJ/CPF: 15.395.884/0002-89
Enderego: BR 101 SUL KM 130, SN,ANEXO A2 — DISTRITO | Enderego: BR 101 SUL KM 130, SN, ANEXO A2 — DISTRITO
INDUSTRIAL - ESCADA -PE INDUSTRIAL - ESCADA -PE
Telefone: 81.997321478 Telefone: 81.997321478
E-mail:rodolfo@eplastsa.com.br E-mail:rodolfo@eplastsa.com.br
Nome do Responsavel: Sandro Wittitz Nome do Responsavel: Sandro Wittitz

3 | FAMILIA DE MODULOS

Nome da familia: PSSF-65 M - Tecnologia fotovoltaica - Monofacial

Marca: EPLAST SOLAR

Unidade fabril: BR 101, KM130, DISTRITO INDUSTRIAL, ESCADA - PE

Material e tecnologia fotovoltaica: Si-Mono

Especificacdo da tecnologia fotovoltaica: monocristalino

Caracteristicas fisicas do médulo

Comprimento (mm): 2000 +2mm Largura (mm): 200 +2mm Area (m2): 0,4 m?
Espessura (mm): 3x1mm Peso (kg):0,81 kg Grau de protegdo IP: 68

Para médulos de silicio cristalino

Numero de células: 21 (1x21) Numero de busbars: 10

DimensGes das células (mm): 91 x 182 mm Forma de associac¢do das células: em série

Caracteristicas nas condi¢cdes padrdo de ensaio (STC)
Tensao
2 Poténcia Tensgo de Corrente de Tensso de Cor:éexr;rt’:ade om:)r(;méaoddeo Eficiéncia
MODELO / CODIGO . circuito - maéxima N perag nominal do
nominal curto-circuito N poténcia — sistema X
aberto—Voc poténcia— . médulo
(Wp) V) —Isc (A) Vimp (V) Imp fotovoltaico %)
P (A) Vmax-syst — ?
(V)
PSSF-65 M 65 14,5 6,52 11,0 5,91 1000/1500 v 16,25 %
4 | OBSERVACOES
5| DATA 6| ASSINATURA DO FORNECEDOR (responsdvel legal pela empresa)

30/09/2024

Somente assinatura Carimbo (se houver)




